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Teknisk data

BNETLON 4

Teknisk data for Controller

Neuron Chip 3150 10 Mhz

Program 64 Kb Flash

Tranceiver FTT-10

RAM 4 Kb

DC forsyning 24 V DC (£20 % inkl. Ripple)

Eget forbrug 2,7 W (ved 24 V DQ)

Egeneffekt 3,9 W (ved fuldt belastede udgange)

Max. Strgmforbrug

Sensorer: 250 mA.

dog max. 3000 mA.

8 digitale udgange

4 500 mA.

Relaeboks 8 relacer

250 mA.

Max. Kabellaengde

50 m pa indgange (multitryk)

Omgivelsestemperatur

+20°C til +50°C

Modulbredde M36

2

Direktiv

EMC 89/336/EEC

Selvslukkende materiale (UL94-VO)

Digitale indgange Aktiv hgj Aktiv lav

Indgangsimpedans 2 KQ 1 KQ
VI Skifteveerdier 52V 26V
VIN max. V supply max.

Ingen galvanisk adskillelse

Analoge indgange 10 V indgang Modstandsmaling

Indgangsimpedans 2 KQ 1 KQ

VIN max. V supply max. V supply max.
Ngjagtighed bedre end 2% 2%
Oplgsning 12 bit 12 bit

konv. Tid < 100 ms. < 100 ms.
Linearitet bedre end 0.50% 0.50%

Ingen galvanisk adskillelse

Digitale udgange

Udgangsimpedans <2Q

VOH max. V supply max.
lout max. (operating) 500 mA.

tON < 30 ms.
tOFF < 30 ms.

Kortslutningssikret

Ingen galvanisk adskillelse

Analoge udgange

Udgangsimpedans <1Q

lout 5 mA (source). 2 mA (sink).
Vout 0-10V

Ngjagtighed < 2 % (full scale)
Oplgsning 12 bit

t settle < 150 ms.

t rise < 150 ms.

Ingen galvanisk adskillelse
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Teknisk data

BNETLON 4

Teknisk data for relaeboks

DC forsyning 24V DC (+20 % til +30 % inkl. Ripple)

Effektforbrug

(releboksen forsynes via stik fra Netlon controlleren)

Relaeboksen er monteret med 230 V AC, 10 A releeer, AC1:

Effektforbrug ved 24 V DC

- 4 releeer NO 225W
- 8 releeer NO 45W
- 8 releeer NC 45W
Maks egeneffekt

- 4 releeer NO 52 W
- 8 releeer NO 10.3W
- 8 releeer NC 7.8 W
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